技术参数
1、 设备名称：多功能稳瞬态荧光光谱仪
2、 数量：1套
3、 用途、功能及参数要求
1.用途要求
荧光特性是光伏半导体薄膜材料的重要性能指标之一，多功能稳瞬态荧光光谱仪通过检测光致荧光的强度变化、光谱分布及寿命衰减过程，分析光电材料/器件的载流子行为（如产生、复合、迁移），为评估材料光学性能、优化器件结构提供关键数据支撑。
2.技术参数
2.1主机要求
2.1.1系统由光源、参比检测器、反射光路、样品架、单色仪、荧光检测器等部分组成。
2.1.2 信噪比：≥15000:1
2.1.3稳态荧光动力学采集速度：≤5ms/point 
2.2光源
稳态光源：150W无臭氧氙灯，垂直安装；
2.3光谱仪
2.3.1光谱带宽：0-29nm连续可调，0.05nm步进
2.3.2波长分辨率：0.02-200nm
2.3.3波长重复性：≤±0.1nm
2.3.4波长准确度：≤±0.1nm 
2.4检测器
2.4.1检测器波长范围包含：200-980nm
2.5荧光寿命部分
2.5.1荧光寿命范围：≤150ps~10µs（荧光寿命最大采集窗口时间≥100μs）
2.5.2具备荧光寿命动力学测试功能，最短采集时间≤5ms，支持1ms-10,000min无间断寿命动态监测；
2.5.3皮秒级脉冲激光光源
(1)波长405nm（平均单脉冲能量=平均能量/最大脉冲重复频率≥20pj/pulsed）
(2)波长485nm（平均单脉冲能量=平均能量/最大脉冲重复频率≥16pj/pulsed）
(3)所有脉冲光源最大重复频率≥20MHz，提供技术证明文件
[bookmark: _GoBack](4)根据测试时间窗口，软件自动控制脉冲频率，无需手动调节脉冲频率。
2.6寿命软件功能
2.6.1寿命拟合指数：1~5指数，提供软件截屏等技术证明文件
2.6.2高级功能：FRET能量共振转移寿命分析、胶束猝灭寿命分析、Global/Batch指数分析，每个功能均提供软件截屏作为技术证明文件
2.7附件
2.7.1光致发光面扫模块
（1）CCD检测器，波长范围390-1010nm
（2）光纤光谱仪焦长≥140mm
2.7.2液氮低温变温附件
(1)控温范围覆盖：78K-500K；
(2)控温稳定性：≤50mk；
(3)降温时间：≤15min

